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Česká republika iCCD



2

Obsah

• Úvod

• Princip ICCD
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Schéma ICCD.
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Pracovní nap ětí.
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Microchannel Plate.
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Detail jednoho kanálku.
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Průchod sv ětla vstupním okénkem.
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Úrove ň signálu v závislosti na zesílení (Gain).
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Typické mapování signálu - výstup programu LabSpec.
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Externí spoušt ění - ICCD jako master, pulzní zdroj sv ětla (laser).
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Časový diagram pro ICCD jako master.
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Externí spoušt ění - ICCD jako slave, pulzní zdroj sv ětla (laser).
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Časový diagram pro ICCD jako slave.
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Časový diagram charakteristických veli čin.
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Parametry ICCD Horiba Jobin Yvon 1024x256-18UVF

• 18 mm Gen II intensifier with Suprasil window

• Fiber optic output window

• S20 photocathode

• P43 phoshor

• Standard 36 lp/mm MCP

• Fast gating down to 5 ns

• Digital delay generator on PCI controller card


